
№ 2812487

Способ электрофоретического осаждения слоя допированного 
оксида висмута на несущем электролите ТОТЭ со стороны 

катода
Патентообладатели: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского 
отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН) (RU), Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики 
Уральского отделения Российской академии наук (ИЭФ УрО РАН) (RU), 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук 
(ИХТТ УрО РАН) (RU)
Авторы: Пикалова Елена Юрьевна (RU), Калинина Елена Григорьевна (RU), 
Ермакова Лариса Валерьевна (RU)

Заявка № 2023127964
Приоритет изобретения 31 октября 2023 г.
Дата государственной регистрации
в Государственном реестре изобретений
Российской Федерации 30 января 2024 г.
Срок действия исключительного права
на изобретение истекает 31 октября 2043 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов


